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Akademik Birim:

Elektrik-Elektronik Mihendisligi

Ogrenim Turi: Orgiin Egitim
On Kosullar EEE 203
Ogrenim Dili: ingilizce
Dersin DUzeyi: Lisans

Dersin Koordinatéru:

Dersin Amaci:

Yari iletken devre elemanlarinin yapisini, isleyisini ve alcak frekanslardaki 6zelliklerini
O0grenerek, analog ve sayisal elektronik devrelerin analiz ve tasarimi igin bir temel saglamak.
Elektronik devrelerin kurulum ve testini yaparak uygulama tecribesi kazandirmak.

Dersin icerigi:

Yari iletken fizigi; yari iletken elemanlar: diyot, transistorler (BJT, JFET, MOSFET) yari iletken
elemanlarin yapilari, DC 6zellikleri ve kullanimi; BJT ve FET yukselticiler.

Moddul projeleri: Diyotlar ve Uygulamalari, Bipolar Tranzistorler, Bipolar Tranzistorlu
Kuvvetlendirici, Bipolar Tranzistérlt Kuvvetlendirici Tasarimi, Alan Etkili Tranzistorler.

Dersin Ogrenme Ciktilari (OC):

e 1- Diyot, cift kutuplu transistor ve alan etkili transistérlerin yapisini ve isleyis
prensiplerini aciklayabilme becerisi.

e 2- Diyot, BJT ve FET iceren devrelerin DC ve dusuk frekans AC analizini yapabilme
becerisi.

e 3- Glg kaynagi icin dlzeltici, filtre ve regllasyon devrelerini ve ¢ok katli ylkseltici
tasarlama becerisi.

e 4- Temel eleman 6zelliklerinin (DC) elde edilmesi icin katalog kullanabilme becerisi.

e 5- Analiz ve tasarim amaciyla, sema ¢gizim ve devre benzetimi yazilimini (DC ve
zaman benzetimi) etkin kullanabilme becerisi.

e 6- Elektronik devrelerin kurulumu, 6lcum cihazlariyla devre 6zelliklerinin 6lcimuU ve
devrede sorun giderme becerisi.

e 7- Elektronik devrelerdeki teorik hesap, benzetim ve 6lcim sonuclarini karsilastirmali
olarak degerlendirme ve aralarindaki farklarin sebeplerini proje raporunda aciklama
becerisi.

Dersin Ogrenme Yéntem ve
Teknikleri

Ders, kendi basina 6grenme calistaylari, benzetim calismalari, laboratuvar calismalari ve
Olgumleri, proje calismasi

HAFTALIK PROGRAM

Hafta Konular On Hazirlik
1 Yariiletken malzemeler ve p-n eklemi. Ders kitabi Bolum 1
2 Diyot devrelerinin analizi ve tasarimi Ders kitabi Bolum 2
(dogrultucu, kirpici, kaydirma devreleri):
teknik katalog, tasarim, benzetim,
uygulamali devre kurulumu ve élgcimler.
3 Zener diyot ve gli¢c kaynaklari (dogrultucu,
filtre)
4 Proje-I: islevsel ve devre tasarimi,
benzetim, calistirma.
5 Sinav-l Proje-I: sunum ve demo
6 BJT (Bipolar transistor) yapisi ve Ders kitabi B6lUm 3, sayfa 97-130
Ozellikleri. Teknik katalog, DC 6zellikleri,
benzetim, 6zelliklerinin dlctlmesi
7 BJT devrelerinin DC analizi ve Ders kitabi B6lum 3, sayfa 131-150

kutuplamasi: tasarim, benzetim,
uygulamali devre kurulumu ve élgcimler.




MOS transistdrin yapisi ve ozellikleri.
Teknik katalog, DC o6zellikleri, benzetim,
ozelliklerinin 6lgtlmesi

Ders kitabi BolUm 5, sayfa 243-282

MOS devrelerinin DC analizi ve
kutuplamasi: tasarim, benzetim,
uygulamali devre kurulumu ve élcimler.

10

Sinav-Il Proje-Il: sunum ve demo

11

BJT/MOS yukselticilerin analizi ve tasarimi
(CE/CS): tasarim, benzetim, uygulamal
devre kurulumu ve dlcimler.

Ders kitabi B6lim 4, sayfa 163-204 Ders
kitabi Bolium 6, sayfa 313-370

12

Cok katlh yukselticilerin analizi ve tasarimi
(CC/CD, CB/CG): tasarim, benzetim,
uygulamali devre kurulumu ve élcimler.

13

BJT ve MOS devrelerinin kutuplamasi:
tasarim, benzetim, uygulamali devre
kurulumu ve olctmler.

14

Sinav-Ill Final projesi

Kadir Has Universitesi'nde bir ddnem 14 haftadir, 15. ve 16. hafta sinav haftalaridir.
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DEGERLENDIRME SISTEMI

Yanyil ici Calismalan Sayi Katki Payi (%)
Laboratuvar 3 15

Proje 1 25

Ara Sinavlar 3 30

Proje Raporlari 2 30

Total: 9 100




IS YOKU HESAPLAMASI

Etkinlikler Sayisi Siiresi (saat) Toplam is Yiikii (saat)
Proje 1 25 25
Diger Uygulamalara Hazirlik 2 15 30
Dersle ilgili Sinif Disi Etkinlikler | 10 5 50
OgmﬂnlﬂemanbnmnEﬂdn 14 3 42
Oldugu Sinif Ici Calismalar
Cgrencilerin Etkin Oldugu Sinif | 14 2 28
Ici Calismalar
Toplam is Yiki (saat): 175
1 AKTS = 25 saatlik is yuku

PROGRAM YETERLILIKLERIi (PY) ve OGRENME CIKTILARI (OC) iLiSKisi
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Katki Diizeyi: 1 Dusik, 2 Orta, 3 Yuksek
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